Teil O
von
Stromgewinnung aus Sonnenenergie

innogy © Bildung mit Energie

ENTDECKEN, ERFORSCHEN, ERLEBEN




Teil
v O

Stromgewinnung aus Sonnenenergie []

innogy ! Bildung mit Energie
NNNNNNNN ., ERFORSCHEN, ERLEBEN

Physikalische Grundlagen von Photovoltaikzellen

+* Positiv und negativ dotierte Schichten
getrennt durch eine Grenzschicht

* Silizium: 4 AuBenelektronen je Atom
* n-Dotierung: 5 AulBenelektronen je Atom
* p-Dotierung: 3 AulRenelektronen je Atom

n-dotiertes Silizium

Grenzschicht

p-dotiertes Silizium
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Physikalische Grundlagen von Photovoltaikzellen

+¢ Positiv und negativ dotierte Schichten
getrennt durch eine Grenzschicht

* Silizium: 4 AuRenelektronen je Atom
* n-Dotierung: 5 AulBenelektronen je Atom

©) * p-Dotierung: 3 AuRenelektronen je Atom
(- ) o (- ) +* Durch Absorption von einfallende Photonen
) \ entstehen frei bewegliche Elektronen (n-
dotierte Schicht) und frei bewegliche
@ »Elektronenlécher” (p-dotierte Schicht)
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Physikalische Grundlagen von Photovoltaikzellen

Gleichstrom

+¢ Positiv und negativ dotierte Schichten
getrennt durch eine Grenzschicht

* Silizium: 4 AuRenelektronen je Atom

* n-Dotierung: 5 AulBenelektronen je Atom
* p-Dotierung: 3 AuBenelektronen je Atom

+* Durch Absorption von einfallende Photonen
entstehen frei bewegliche Elektronen (n-
dotierte Schicht) und frei bewegliche
»Elektronenlécher” (p-dotierte Schicht)

+* Beim Verbinden beider Schichten durch
einen Leiter, gleichen sich die Ladungstrager
als elektrischer Strom aus
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